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L 0.400 1.270 0.016 0.050
0 0° 8° 0° 8°

P RO 9 R A IR =] O B AEAR AT 1], LA @ R B 1 DL N B S0™ il SRR il LR )

BRI, AT it B AR BV AR YN T 9 R AT PR A R FIAT, IF 9 Se e 4 e

9

2017Copyright © Nsiway Technology




	4典型应用电路
	5 芯片管脚描述
	7芯片基本结构描述
	8电气特性
	9 NS4158典型参考特性
	10 NS4158应用说明
	10.1 防失真功能
	10.2 NS4158应用参数设置
	增益计算
	输入电容Ci和输入电阻Ri选择
	旁路电容Cb选择
	电源滤波电容选择
	10.3工作模式设置
	软件设置
	硬件设置

	10.5保护电路

	11 芯片的封装

